a 2004 0097 1 of1

Procedeu de obtinere a suprafetei poroase a semiconductoarelor, care consta in faptul ca pe suprafata semiconductorului
se depune o0 masca ce o acoperd selectiv si se efectueaza corodarea ei electrochimica, caracterizat prin aceea cd masca
este executatd din fotorezist.



